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(54) 표시 기판의 제조 방법과 이를 갖는 액정표시패널 및액정표시장치

(57) 요약

제조 공정을 간단화하기 위한 표시 기판의 제조 방법과 이를 갖는 액정표시패널 및 액정표시장치가 개시된다. 소스 배선과

게이트 배선에 연결된 스위칭 소자와 스위칭 소자에 연결된 화소 전극 및 소스 배선과 게이트 배선 위에 형성된 실딩 공통

배선을 포함하는 어레이 기판과 대향하는 표시 기판의 제조 방법은 화소 전극에 대응하는 베이스 기판 위에 컬러필터패턴

을 형성하는 단계와, 컬러필터패턴 위에 오버 코팅층을 형성하는 단계와, 오버 코팅층 위에 화소 전극에 대향하는 공통 전

극층을 형성하는 단계 및 스위칭 소자의 채널부에 대응하여 입사되는 광을 차단하는 차광 스페이서를 형성하는 단계를 포

함한다. 이에 따라, 채널부에 입사되는 광을 차단할 수 있다.

대표도

도 3

특허청구의 범위

청구항 1.

소스 배선과 게이트 배선에 연결된 스위칭 소자와 상기 스위칭 소자에 연결된 화소 전극 및 상기 소스 배선과 게이트 배선

위에 형성된 실딩 공통 배선을 포함하는 어레이 기판과 대향하는 표시 기판의 제조 방법에서,

상기 화소 전극에 대응하는 베이스 기판 위에 컬러필터패턴을 형성하는 단계;
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상기 컬러필터패턴 위에 오버 코팅층을 형성하는 단계;

상기 오버 코팅층 위에 상기 화소 전극에 대향하는 공통 전극층을 형성하는 단계; 및

상기 스위칭 소자의 채널부에 대응하여 입사되는 광을 차단하는 차광 스페이서를 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으

로 하는 표시 기판의 제조 방법.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 차광 스페이서는 크롬 계열의 물질로 형성된 것을 특징으로 하는 표시 기판의 제조 방법.

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 차광 스페이서는 검은색 안료를 포함하는 혼합 물질로 형성된 것을 특징으로 하는 표시 기판의 제조

방법.

청구항 4.

소스 배선과 게이트 배선에 연결된 스위칭 소자와, 상기 스위칭 소자에 연결된 화소 전극 및 상기 소스 배선과 게이트 배선

위에 형성된 실딩 공통 배선을 포함하는 어레이 기판;

상기 어레이 기판과 결합하여 액정층을 수용하고, 상기 화소 전극에 대향하는 공통 전극을 포함하는 대향 기판; 및

상기 어레이 기판과 대향 기판의 사이의 상기 스위칭 소자의 채널부 위에 배치되어, 상기 채널부에 입사되는 광을 차단하

는 차광 스페이서를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 패널.

청구항 5.

제4항에 있어서, 상기 액정층은 등전압에서 수직 배열되어 광을 차단하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 패널.

청구항 6.

제4항에 있어서, 상기 차광 스페이서는 크롬 계열의 물질인 것을 특징으로 하는 액정 표시 패널.

청구항 7.

제4항에 있어서, 상기 차광 스페이서는 검은색 안료를 포함하는 혼합 물질인 것을 특징으로 하는 액정 표시 패널.

청구항 8.

소스 배선과 게이트 배선에 연결된 스위칭 소자와 상기 스위칭 소자에 연결된 화소 전극 및 상기 소스 배선과 게이트 배선

위에 형성된 실딩 공통 배선을 포함하는 어레이 기판과, 상기 어레이 기판과 결합하여 액정층을 수용하고 상기 화소 전극

에 대향하는 공통 전극을 포함하는 대향 기판 및 상기 어레이 기판과 대향 기판 사이의 상기 스위칭 소자의 채널부에 배치

되어 상기 채널부에 입사되는 광을 차단하는 차광 스페이서를 포함하는 액정표시패널; 및
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상기 액정표시패널을 구동시키고, 상기 공통 전극과 실딩 공통 배선에 등전압을 인가하는 구동부를 포함하는 것을 특징으

로 하는 액정표시장치.

청구항 9.

제8항에 있어서, 상기 구동부는

상기 소스 배선에 데이터 전압을 출력하는 소스 구동부;

상기 게이트 배선에 게이트 신호를 출력하는 게이트 구동부 및

상기 공통 전극과 실딩 공통 배선에 실질적으로 동일한 전압을 출력하는 전압 발생부를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정

표시장치.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 표시 기판의 제조 방법과, 이를 갖는 액정표시패널 및 액정표시장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 제조 공정

을 단순화하기 위한 표시 기판의 제조 방법과, 이를 갖는 액정표시패널 및 액정표시장치에 관한 것이다.

일반적으로 액정 표시 패널은 어레이 기판, 상기 어레이 기판에 대향하는 대향 기판, 및 상기 어레이 기판과 상기 대향 기

판 사이에 개재된 액정층으로 이루어진다. 상기 어레이 기판은 제1 방향으로 연장된 게이트 배선들과, 상기 제1 방향과 교

차하는 제2 방향으로 연장된 소스 배선들과, 각각의 게이트 배선과 소스 배선에는 스위칭 소자가 연결된다. 상기 스위칭

소자는 상기 게이트 배선들과 소스 배선들에 의해 정의된 화소 영역에 형성된 화소 전극과 전기적으로 연결된다.

상기 대향 기판은 상기 화소 영역에 대응하여 내부 공간을 정의하는 차광 패턴이 형성되고, 상기 내부 공간에는 컬러필터

패턴이 형성된다. 상기 컬러필터패턴 위에는 상기 화소 전극에 대향하는 공통 전극층이 형성된다.

상기 차광 패턴은 상기 화소 영역을 정의하는 소스 배선들 및 게이트 배선들 에 대응하여 형성된다. 상기 차광 패턴은 이웃

하는 화소 전극 간의 경계부에서 누설되는 광을 차단시키는 기능을 수행한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이에 본 발명의 기술적 과제는 이러한 점에서 착안된 것으로 본 발명의 목적은 제조 공정을 간단하게 하기 위한 표시 기판

의 제조 방법을 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 상기 표시 기판을 포함하는 액정표시패널을 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 상기 표시 기판을 포함하는 액정표시장치를 제공하는 것이다.

발명의 구성

상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위한 실시예에 따른 소스 배선과 게이트 배선에 연결된 스위칭 소자와 상기 스위칭 소

자에 연결된 화소 전극 및 상기 소스 배선과 게이트 배선 위에 형성된 실딩 공통 배선을 포함하는 어레이 기판과 대향하는
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표시 기판의 제조 방법은 상기 화소 전극에 대응하는 베이스 기판 위에 컬러필터패턴을 형성하는 단계와, 상기 컬러필터패

턴 위에 오버 코팅층을 형성하는 단계와, 상기 오버 코팅층 위에 상기 화소 전극에 대향하는 공통 전극층을 형성하는 단계

및 상기 스위칭 소자의 채널부에 대응하여 입사되는 광을 차단하는 차광 스페이서를 형성하는 단계를 포함한다.

상기한 본 발명의 다른 목적을 실현하기 위한 실시예에 따른 액정표시패널은 어레이 기판, 대향 기판 및 차광 스페이서를

포함한다. 상기 어레이 기판은 소스 배선과 게이트 배선에 연결된 스위칭 소자와, 상기 스위칭 소자에 연결된 화소 전극 및

상기 소스 배선과 게이트 배선 위에 형성된 실딩 공통 배선을 포함한다. 상기 대향 기판은 상기 어레이 기판과 결합하여 액

정층을 수용하고, 상기 화소 전극에 대향하는 공통 전극을 포함한다. 상기 차광 스페이서는 상기 어레이 기판과 대향 기판

의 사이의 상기 스위칭 소자의 채널부 위에 배치되어, 상기 채널부로 입사되는 광을 차단한다.

상기한 본 발명의 또 다른 목적을 실현하기 위한 실시예에 따른 액정표시장치는 액정표시패널 및 구동부를 포함한다. 상기

액정표시패널은 소스 배선과 게이트 배선에 연결된 스위칭 소자와 상기 스위칭 소자에 연결된 화소 전극 및 상기 소스 배

선과 게이트 배선 위에 형성된 실딩 공통 배선을 포함하는 어레이 기판과, 상기 어레이 기판과 결합하여 액정층을 수용하

고, 상기 화소 전극에 대향하는 공통 전극을 포함하는 대향 기판 및 상기 어레이 기판과 대향 기판의 사이의 상기 스위칭

소자의 채널부에 배치되어, 상기 채널부로 입사되는 광을 차단하는 차광 스페이서를 포함한다. 상기 구동부는 상기 공통

전극과 상기 실딩 공통 전극에 등전압을 인가한다.

이러한 표시 기판의 제조 방법과, 이를 갖는 액정표시패널 및 액정표시장치에 의하면, 컬러필터패턴이 형성되는 영역을 정

의하는 차광 패턴을 형성하지 않음으로써 제조 공정을 간단화할 수 있다.

이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명을 보다 상세하게 설명하고자 한다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 액정표시패널의 개략적인 평면도이다.

도 2는 도 1의 어레이 기판에 대한 개략적인 사시도이다.

도 3은 도 1의 I-I'선을 따라 절단한 액정표시패널의 단면도이다.

도 1 내지 도 3을 참조하면, 상기 액정표시패널은 어레이 기판(100), 차광 스페이서(200), 대향 기판(300) 및 액정층(400)

을 포함한다.

상기 어레이 기판(100)은 제1 베이스 기판(101)을 포함한다. 상기 제1 베이스 기판(101) 위에는 제1 방향으로 연장된 게

이트 배선(GL)들과, 상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향으로 연장된 소스 배선(DL)들이 형성되고, 상기 게이트 배선(GL)

들과 소스 배선(DL)들에 의해 정의된 화소 영역(P)들을 포함한다.

각 화소 영역(P)에는 스위칭 소자(110), 스토리지 배선부(130), 화소 전극(150), 실딩 공통 배선(160)이 형성된다.

상기 스위칭 소자(110)는 게이트 배선(GL)으로부터 연장된 게이트 전극(111)과 소스 배선(DL)으로부터 연장된 소스 전극

(113) 및 상기 화소 전극(150)과 콘택홀(117)을 통해 전기적으로 연결된 드레인 전극(114)을 포함한다.

상기 게이트 전극(111)은 상기 게이트 배선(GL)과 동일한 게이트 금속층으로 형성되고, 상기 소스 및 드레인 전극(113,

114)은 상기 소스 배선(DL)과 동일한 소스 금속층으로 형성된다.

상기 게이트 전극(111) 위에는 게이트 절연층(102)이 형성된다. 상기 게이트 절연층(102)은 질화 실리콘 및 산화 실리콘

과 같은 절연 물질로 대략 4500 Å의 두께로 형성한다.

상기 게이트 전극(111) 위에는 채널층(112)이 형성된다. 상기 채널층(112)은 아몰퍼스 실리콘층(112a)과 인 시튜(in-

situ)도핑된 n+ 아몰퍼스 실리콘층(112b)을 포함한다. 상기 채널층(112) 위에 형성된 상기 소스 및 드레인 전극(113,

114)을 마스크로 상기 n+ 아몰퍼스 실리콘층(112b)을 제거하여 채널 영역(CH)을 정의한다.

상기 스토리지 배선부(130)는 상기 게이트 배선(GL)과 동일층으로 형성된 스토리지 공통 배선(132)과 상기 드레인 전극

(114)으로부터 연장된 금속 패턴(134)을 포함한다. 상기 스토리지 공통 배선(132)과 상기 금속 패턴(134) 사이에는 상기

게이트 절연층(102)이 형성된다.
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한편, 상기 스위칭 소자(110)와 스토리지 배선부(130)가 형성된 제1 베이스 기판(101) 위에는 패시베이션층(103) 및 유기

절연층(104)이 형성된다. 상기 패시베이션층(103)은 질화 실리콘 및 산화 실리콘과 같은 절연 물질로 대략 4000 Å 이하

의 두께로 형성이며, 상기 유기 절연층(104)은 대략 2㎛ 내지 4 ㎛ 정도의 두께로 형성된다. 상기 패시베이션층(103) 및

유기 절연층(104)은 일부영역이 제거된 콘택홀(117)을 포함한다.

상기 화소 전극(150)은 상기 화소 영역(P)에 대응하여 형성되며, 상기 콘택홀(117)을 통해 상기 드레인 전극(114)과 전기

적으로 연결된다. 상기 화소 전극(150)에는 V-자 형상의 제1 개구 패턴(151)이 형성된다. 상기 화소 전극(150)은 투명한

전도성 물질로서, 인듐-틴-옥사이드(Indium-Tin-Oxide : ITO), 인듐-징크-옥사이드(Indium-Zinc-Oxide : IZO) 또는

인듐-틴-징크-옥사이드(Indium-Tin-Zinc-Oxide)를 포함한다.

상기 실딩 공통 배선(160)은 상기 게이트 배선(GL)에 대응하여 형성된 제1 실딩 배선(161)과 상기 소스 배선(DL)에 대응

하여 형성된 제2 실딩 배선(162)을 포함하며, 상기 제1 및 제2 실딩 배선(161, 162)은 전기적으로 연결된다. 상기 실딩 공

통 배선(160)은 상기 화소 전극(150)과 동일층으로 형성된다.

즉, 상기 실딩 공통 배선(160)은 상기 소스 배선(DL) 위에 형성되어, 상기 소스 배선(DL)과 커패시턴스를 형성하여 상기

소스 배선(DL)에 인가된 전압을 차폐하여 상기 화소 전극(150)과 상기 소스 배선(DL)의 커플링 현상을 방지한다.

상기 실딩 공통 배선(160)에는 상기 대향 기판(300)에 형성된 공통 전극(330)과 동일한 공통 전압이 인가된다. 이에 따라

서, 상기 실딩 공통 배선(160)과 소스 및 게이트 배선들 사이에 개재된 액정 분자를 세워 입사광을 차광시킨다. 이에 의해

상기 대향 기판(300)에 별도의 차광 패턴을 형성할 필요가 없다. 바람직하게 상기 액정층(400)은 VA 모드이고, 노멀리 블

랙 모드이다.

상기 차광 스페이서(200)는 상기 스위칭 소자(110)의 채널층(112)을 커버하도록 형성된다. 상기 차광 스페이서(200)는

일반적인 차광 패턴과 동일한 재질, 예컨대, 크롬 계열의 물질로 형성되거나, 또는 광을 차단하는 검은색 안료를 포함하는

혼합 물질로 형성된다.

상기 차광 스페이서(200)는 일반적인 컬럼 스페이서 기능인 상기 액정층(400)의 셀 갭을 유지시키고, 상기 채널층(112)에

입사되는 광을 차단시킨다.

상기 대향 기판(300)은 제2 베이스 기판(301)을 포함한다. 상기 제2 베이스 기판(301) 위에는 컬러필터층(310)과, 오버

코팅층(320) 및 공통 전극(330)이 형성된다.

상기 컬러필터층(310)은 상기 화소 영역(P)들에 대응하여 형성된 컬러필터패턴들을 포함한다. 상기 컬러필터패턴들은 레

드(R), 그린(G) 및 블루(B)필터패턴을 포함한다.

상기 오버 코팅층(320)은 상기 컬러필터층(310) 위에 형성되어, 상기 컬러필터층(310)을 보호하고, 더불어 상기 제2 베이

스 기판(301)을 평탄화시킨다.

상기 공통 전극(330)은 상기 화소 전극(150)에 대향하는 전극으로 상기 실딩 공통 배선(160)과 동일한 레벨의 공통 전압

이 인가된다. 도시되지는 않았으나, 상기 공통 전극(330)에는 상기 화소 전극(150)에 V-자 형상의 제1 개구 패턴이 형성

되는 경우, 상기 제1 개구 패턴과 어긋나는 제2 개구 패턴이 형성된다.

결과적으로 상기 대향 기판(300)에는 일반적으로 형성되는 차광 패턴이 형성되지 않는다. 상기 차광 패턴은 상기 게이트

배선 및 소스 배선에 대응하여 매트릭스 형태로 형성되어 이웃하는 화소 영역간의 경계부에서 발생되는 빛샘을 차단하는

역할을 한다.

그러나, 본 발명에 따르면, 상기 대향 기판(300)의 공통 전극(330)과 상기 실딩 공통 배선(160)간에 등전위를 형성하여,

상기 공통 전극(300)과 상기 실딩 공통 배선(160) 사이에 개재된 액정층이 수직으로 배열됨에 따라서 광을 차단시킨다. 이

에 의해 상기 대향 기판(300)에 별도의 차광 패턴을 형성하지 않는다.
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상기 액정층(400)은 상기 어레이 기판(100)과 상기 대향 기판(300) 사이에 개재되어, 상기 화소 전극(150)과 상기 공통 전

극(330) 간의 전위차에 의해 액정 분자의 배열각을 변화시켜 영상을 표시한다. 또한, 동일한 레벨의 공통 전압이 인가되는

상기 공통 전극(330)과 상기 실딩 공통 배선(160) 사이에서 수직으로 배열되어 광을 차단시켜 일반적인 차광 패턴의 역할

을 수행한다.

도 4a 내지 도 4d는 도 3에 도시된 대향 기판에 대한 제조 방법을 설명하기 위한 제조 공정도들이다.

도 1 내지 도 4a를 참조하면, 상기 대향 기판(300)은 투명한 재질의 제2 베이스 기판(301)을 포함한다.

상기 제2 베이스 기판(301) 위에 레드(R) 안료를 포함하는 네가티브형 R 포토 레지스트(310R)를 도포한다. 상기 네가티

브형 R 포토 레지스트(310R) 위에는 레드필터패턴이 형성될 영역에 대응하여 개구된 포토 마스크(510)를 위치시켜 노광

및 현상 공정을 수행한다.

도 4b를 참조하면, 레드필터패턴(310R)이 형성된 제2 베이스 기판(301)위에 그린(G) 안료를 포함하는 네가티브형 G 포

토 레지스트(310G)를 도포한다. 상기 네가티브형 G 포토 레지스트(310G) 위에는 그린필터패턴이 형성될 영역에 대응하

여 개구된 포토 마스크(520)를 위치시켜 노광 및 현상 공정을 수행한다.

도시되지는 않았지만, 같은 방식으로 상기 그린필터패턴(310G)이 형성된 제2 베이스 기판(301) 위에 블루(B) 안료를 포

함하는 네가티브형 B 포토 레지스트(310B)를 이용하여 블루필터패턴을 형성한다.

도 4c를 참조하면, 상기 레드, 그린 및 블루필터패턴을 포함하는 컬러필터층(310R, 310G)이 형성된 제2 베이스 기판

(301) 위에 오버 코팅층(320)을 형성한다. 상기 오버 코팅층(320)에 의해 상기 제2 베이스 기판(310)이 평탄해지며 상기

컬러필터층(310R, 310G)을 보호된다.

이어, 상기 오버 코팅층(320)이 형성된 제2 베이스 기판(301) 위에 공통 전극층(330)을 형성한다.

도 3 및 도 4d를 참조하면, 상기 공통 전극층(330)의 형성된 제2 베이스 기판(301) 위에 차광 스페이서(200)를 형성한다.

상기 차광 스페이서(200)는 상기 스위칭 소자(110)의 채널층(112)에 대응하는 위치에 형성하여 상기 채널층(112)에 입사

되는 광을 차단시킨다.

상기 차광 스페이서(200)는 크롬 계열의 물질로 형성되거나, 검은색 안료를 포함하는 혼합 물질을 이용하여 포토 식각 공

정을 통해 형성된다.

도 5a 내지 도 5b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 어레이 기판의 제조 방법을 설명하기 위한 공정도들이다.

도 3 및 도 5a를 참조하면, 상기 어레이 기판(100)은 투명한 재질의 제1 베이스 기판(101)을 포함한다. 상기 제1 베이스

기판(101) 위에는 게이트 금속층으로 게이트 배선(GL), 게이트 전극(111) 및 스토리지 공통 배선(132)이 형성된다.

상기 게이트 금속층 위에는 게이트 절연층(102)이 형성된다.

상기 게이트 절연층(102)이 형성된 제1 베이스 기판(101) 위에 아몰퍼스 실리콘층(112a)과 인 시튜(in-situ)도핑된 n+ 아

몰퍼스 실리콘층(112b)을 순차적으로 형성한 후, 패터닝하여 스위칭 소자(110)의 채널층(112)을 형성한다.

상기 채널층(112)이 형성된 제1 베이스 기판(101) 위에 소스 금속층으로 소스 배선(DL), 소스 전극(113), 드레인 전극

(114) 및 금속 패턴(134)을 형성한다. 이후, 상기 소스 및 드레인 전극(113, 114)을 마스크로 하여 상기 n+ 아몰퍼스 실리

콘층(112b)의 일부분을 제거하여 스위칭 소자(110)의 채널영역을 정의한다.

도 5b를 참조하면, 상기 소스 금속층이 형성된 제1 베이스 기판(101) 위에 패시베이션층(104) 및 유기 절연층(104)을 순

차적으로 형성한다. 이후, 화소 전극층을 상기 유기 절연층(104)이 형성된 제1 베이스 기판(101) 위에 형성한 후, 패터닝

하여 상기 화소 전극(150) 및 실딩 공통 배선(160)을 형성한다.
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상기 화소 전극(150) 및 실딩 공통 배선(160)이 형성된 제1 베이스 기판(101) 위에 차광 스페이서(200)를 형성한다. 상기

차광 스페이서(200)는 상기 스위칭 소자(110)의 채널층(112)을 커버하도록 상기 채널층(112) 위에 형성된다.

상기 차광 스페이서(200)는 일반적인 차광 패턴과 동일한 재질인 크롬 계열의 물질이거나, 또는 검은색의 안료가 포함된

혼합 물질이다. 또한, 상기 차광 스페이서(200)는 포토 식각 공정을 통해 형성된다. 이에 의해 상기 차광 스페이서(200)는

상기 채널층(112)에 입사되는 광을 차단시킨다.

도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 표시 장치에 대한 블록도이다.

도 6을 참조하면, 상기 표시 장치는 타이밍 제어부(610), 전압 발생부(620), 소스 구동부(630), 게이트 구동부(640) 및 액

정표시패널(650)을 포함한다.

상기 타이밍 제어부(610)는 외부 장치로부터 입력된 제어신호(601)에 기초하여 전압 발생부(620), 소스 구동부(630) 및

게이트 구동부(640)를 각각 제어한다.

구체적으로, 상기 타이밍 제어부(610)는 메인클럭신호(MCLK)를 포함하는 제1 제어신호(612)를 상기 전압 발생부(620)

에 제공하고, 수평시작신호(STH), 반전신호(RVS) 및 로드신호(TP)를 포함하는 제2 제어신호(613)를 상기 소스 구동부

(630)에 제공하며, 수직개시신호(STV), 제1 및 제2 클럭신호(CK, CKB)를 포함하는 제3 제어신호(614)를 상기 게이트

구동부(640)에 제공한다.

상기 타이밍 제어부(610)는 외부로부터 입력되는 원시데이터신호(602)를 제1 데이터신호(611)로 신호처리하여 상기 소

스 구동부(630)에 제공한다.

상기 전압 발생부(620)는 외부 전원을 이용하여 제 및 제2 게이트 전압들(VON, VOFF) 및 제1 내지 제3 공통 전압들

(VST, VCOM, VSC)들을 생성한다. 상기 제1 및 제2 게이트 전압들(VON, VOFF)(621)은 상기 게이트 구동부(640)에 제

공되고, 상기 제1 내지 제3 공통 전압들은 상기 액정표시패널(650)에 제공된다.

제1 공통 전압(VST)은 스토리지 캐패시터(CST)의 공통 전극에 인가되고, 제2 공통 전압(VCOM)은 대향 기판에 형성된

공통 전극, 즉 액정 캐패시터(CLC)의 공통 전극에 인가되고, 상기 제3 공통 전압(VSC)은 어레이 기판에 형성된 실딩 공통

배선(SCL)에 인가된다.

상기 제2 및 제3 공통 전압(VCOM, VST)은 동일한 레벨의 전압이다. 어레이 기판의 실딩 공통 배선(SCL)과 상기 대향 기

판의 공통 전극(VCOM)에 동일한 레벨의 전압을 인가시키면, 상기 실딩 공통 배선(SCL)과 상기 공통 전극(VCOM) 사이에

개재된 액정층은 수직 배열되어 블랙 화면을 표시한다. 따라서, 서로 인접한 화소 영역의 경계부가 블랙 화면으로 표시되

어 누설되는 광을 차단시킨다.

상기 소스 구동부(630)는 상기 타이밍 제어부(610)로부터 제공된 제1 데이터신호를 외부로부터 제공된 기준감마전압들

(625)을 이용하여 아날로그 형태의 제2 데이터 전압(D1,D2,.,Dm)으로 변환하여 상기 액정표시패널(650)의 상기 소스 배

선(DL)들에 출력한다.

상기 게이트 구동부(640)는 상기 타이밍 제어부(610)로부터 제공되는 제3 제어신호(614) 및 제1 및 제2 게이트 전압

(VON, VOFF)을 이용하여 게이트 신호들(G1,G2,...Gn)을 생성하여 상기 액정표시패널(650)의 상기 게이트 배선(GL)들

에 출력한다.

상기 액정표시패널(650)은 도 3에서 설명된 바와 동일하므로 상세한 설명은 생략한다. 상기 액정표시패널(650)은 복수의

소스 라인(DL)들과 상기 데이터 라인(DL)들과 교차하는 복수의 게이트 배선(GL)들을 가지며, 상기 소스 배선들과 게이트

배선들에 의해 정의된 복수의 화소(P)들이 형성된다. 각 화소(P)는 스위칭 소자(TFT), 액정 캐패시터(CLC), 스토리지 캐

패시터(CST) 및 상기 화소(P)을 둘러싸는 실딩 공통 배선(SCL)을 갖는다.

상기 액정표시패널(650)이 구동되는 동안 상기 액정 캐패시터(CLC)의 공통전극(VCOM)과 상기 실딩 공통 배선(SCL)에

는 동일한 전위의 제2 및 제3 공통 전압이 인가된다.
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이에 의해 상기 실딩 공통 배선(SCL)과 상기 공통 전극(VCOM) 사이에 개재된 액정층이 수직으로 배열되어 블랙 화면을

표시함으로써 서로 인접한 화소들의 경계부에서 누설되는 광을 차단시킨다.

발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면 이웃한 화소 영역 간의 경계부에 발생하는 빛샘을 방지하기 위해 형성하던

기존의 차광 패턴을 제거함으로써 제조 공정을 간단화할 수 있다.

구체적으로, 어레이 기판의 실딩 공통 배선과 대향 기판의 공통 전극에 동일한 전위의 공통 전압을 인가하여 상기 실딩 공

통 배선과 공통 전극간의 액정층을 수직 배열시킴으로써 상기 차광 패턴의 기능을 수행할 수 있다.

또한, 액정층의 셀 갭을 유지하기 위해 어레이 기판과 대향 기판 사이에 개재된 컬럼 스페이서에 차광 기능을 부가한 차광

스페이서를 스위칭 소자의 채널층 위에 배치하여 상기 채널층에 광이 입사되는 것을 방지할 수 있다.

이상에서는 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발

명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것

이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 액정표시패널의 개략적인 평면도이다.

도 2는 도 1의 어레이 기판에 대한 개략적인 사시도이다.

도 3은 도 1의 I-I'선을 따라 절단한 액정표시패널의 단면도이다.

도 4a 내지 도 4d는 도 3에 도시된 대향 기판에 대한 제조 방법을 설명하기 위한 제조 공정도들이다.

도 5a 내지 도 5b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 어레이 기판의 제조 방법을 설명하기 위한 공정도들이다.

도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 표시 장치에 대한 블록도이다.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

100 : 어레이 기판 110 : 스위칭 소자

130 : 스토리지 배선부 150 : 화소 전극

160 : 실딩 공통 배선 200 : 차광 스페이서

300 : 대향 기판 400 : 액정층

도면
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도면1
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도면2
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도면3

도면4a
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도면4b

도면4c

도면4d

도면5a
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도면5b

도면6
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专利名称(译) 显示基板的制造方法，液晶显示面板和具有该显示基板的液晶显示器

公开(公告)号 KR1020070021367A 公开(公告)日 2007-02-23

申请号 KR1020050075552 申请日 2005-08-18

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

当前申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

[标]发明人 LEE HAN JU
이한주
LEE YONG EUI
이용의

发明人 이한주
이용의

IPC分类号 G02F1/1339 G02F1/1335

CPC分类号 G02F1/13394 G02F1/133512 G02F2001/13398

代理人(译) PARK，YOUNG WOO

外部链接 Espacenet

摘要(译)

公开了一种制造用于简化制造工艺的显示基板的方法以及具有该显示基
板的LCD面板和液晶显示器。制造面向阵列面板的显示基板的方法意味
着形成在源极布线上的屏蔽公共线，开关元件，连接到栅极布线，像素
电极，连接到开关元件源极布线，以及布线的栅极顶部构成步骤形成与
形成滤色器图案的步骤相对应的遮光隔离物，在滤色器图案上形成外涂
层的步骤，以及在开关元件的沟道部分和形成面对像素电极的公共电极
层的步骤在对应于像素电极的基础衬底上的覆盖层上，阻挡入射光。因
此，入射光可以在通道部分中被阻挡。遮光垫片，屏蔽公共线和等电
位。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0ad9ba09-528a-4104-8b37-9742b3d4bc2d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043653444/publication/KR20070021367A?q=KR20070021367A

